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Objectifs

t a pour objectif de développer un nouveau type de nanostructures hybrides pour I'électronique de spin, constituées d& taux

ferromagnétiques séparés par des espéces métallo-organiques. On étudiera la croissance de ces structures artific@tiset&sirs
magnétiques, et plus particulierement les phénoménes de transport dépendant du spin.
Ces études de transport seront effectuées de I'échelle moléculaire (spectroscopie en champ proche), a I'échelle nanométrique (jonctions
fabriquées par lithographie et nanoindentation) et micronique. On commencera par considérer le transport dépendant du spin au travers de
meétallophthalocyanines, une famille de semiconducteurs organiques modele. Nous étudierons ensuite les complexes de métallogr(lles qui
possedent une transition de spin, et dont les propriétés magnétiques et de transport peuvent ainsi étre contrdlées sous illuminatior| ou par
excitation thermique, avec a la clé de nouvelles fonctionnalités en spintronique.
Notre recherche fondamentale sur la spintronique organique anticipe sur les importants débouchés industriels dans le secteur technologique

Qe I'information (mémoires d'ordinateur, composants a faible co(t...). /

Synthese de molécules a propriétés particulieres
Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires
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certaines grilles peuvent étre stabilisées dans
La Coupe du Roi Métal cinétiquement inerte

s s Iy Susceptibilité magnétique montrant que
1ié an site anionique deux états magnétiques différents /

-

Etude de molécule unique par microscopie a effet tunnel polarisé en spin

Research Group Wulfhekel, Université Karlsruhe
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Fabrication et étude de dispositifs
Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, Unité Mixte de Physique CNRS/Thales

/ Pulvérisation cathodique Si//Si02/Co(30nm)/CoPc(20nm) Nanoindentation
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e et E. Beaurepaire, Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg (UMR 7504) P. Seneor, Unité Mixte de Physique CNRS/Thales (UMR 1:
E l J. Harrowfield, Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (UMR 7006) W. Wulfhekel, Research Group Wulfhekel, Université Karlsrul
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